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Com relacdo ao trabalho desenvolvido, estdo sendo preparados dois artigos

referentes aos resultados dos estudos:

do comportamento da MR, nos dispositivos organicos produzidos, como
funcdo de diferentes materiais utilizados na camada transportadora de
buracos.

de investigagdo da MR sobre os dispositivos organicos produzidos

baseados nos complexos de ions de terras-raras.
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O tratamento realizado sobre os dados coletados a partir da detec¢do do
amplificados Lock-in ¢ realizado utilizando a seguinte rotina do software MatLab,

construida durante este trabalho de mestrado.

clear

r=load ('nome do arquivo.txt'); % dados coletados pelo Lock-in
B=r(:,1)*1le-3; % conversdo do campo em Tesla

dv=r(:,2)*le-6; % conversdo dos dados coletados pelo lock-in em V
dI=dv/10e3; % dividir pela resisténcia 10k

dIdB=dI*10e6/5e-3; % multiplicar por 10° e dividir por dB (em T)
figure (1)

plot (B*1e3,dIdB, 'o-"') %construcdo do grafico dI/dB em funcdo de B
dIdB=dIdB+2

xlabel ('Applied field (mT)")

ylabel ('dI/dB (\muA/T)")

fitl = fit(B,dIdB, 'pchipinterp');

DI = integrate(fitl,B,B(1l)); %integral da curva no grafico dI/dB
I0=50; % media da corrente no dispositivo em pA

figure (2)

B=B*1E3;

DI=(-100)* (min(DI/I0)-DI/I0);

dados=[B,DI];

save DI nome do arquivo.txt dados -ascii;

plot (B,DI,'o-') % construcdo do grafico AI/I, (%)em funcdo de B
xlabel ('Applied field (mT)")

ylabel ("\Deltal/I0 (%)")

grid
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O controle da fonte de corrente do eletroima (i) e do amplificador Lock-in (ii),
utilizados no sistema de medicdes, ¢ feito remotamente através das rotinas do software
Labview apresentadas abaixo. Uma das rotinas de Labview foram obtidas na aquisi¢ao

do eletroima e a outra foi obtida através do site da Signal Recovery:

(1) Controle da fonte de corrente do eletroima:

Driver Card

GPIE Address

Set Yolts

Set Amps

Set Limit Volts [max]
Set Limit Amps [max]

Ramp Direction = H

SEtﬁngS to Tero [

Control String

Painel principal

KEPCO DRIVER
SHUTDOWN (ESC)
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Habilitag¢ao da saida da fonte

[aEeh

5/3/2004 19 oooo B B B e g = B  m w

New Kepeo High Power supply use LF
|35 terminator.
0ld Kepeo use both CR and LF.

|4/23/2008 YQ
Added Slew Rate.

sE=NsNsNsNsNsNsN=NsNsNsNsNsNsNsNsNsNsNsNsNsNsNsNsNsNsNsNsN=N=N=NsNsNsNsN=N=i=NsNsNsNN=N=i=NsNsNsNsN=N=p=Nsls NN NsNsNs s NsNuNs]

Configuragao para o modo corrente

seisNeks - iisNeNeNeNeNeReRsReisieRsieisiekeisieiekeieken=ie? Bl §[-NeNsNeisiskaisisisisisNaehs1eheleheteRstoneteReneLeRe Lol

UNC: MODE LR

jeNeNeNsNeNeNaNeReNeNaRsNeNeNeNeRsnNeNnNens R NeNaneneReNeneneNensNenelaneRanenananeeheNens N NeNnnens aNeNeneneReNenenanensNenelake]

Controle da fonte

Oooo OOO000000000000 0000000005, vpff00000000000000000000000000000

18] "BIT 4586 {16 bit}" 't
Eend GPIE commands to 0P

Amps [max]

[oBLE
Bet Limit Volts [max
[D5LY

Set Limit Amps [max
[DBLH

L]
priver Card ]

Volts [max]

oy e SYSTEM SHUTDOWN
= v :

- 3]

|

[ o w w i w w  w  w w lw w  w w
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(i1))  Controle do amplificador Lock-in.

Painel principal

Z:\Documents and Settings \LOEM \Desktop \RAFAEL \Medicoes (Testes TesteLockIn, txt ] =

file (use dialog)

Illlllllllllllﬂ:ll

Write To
Measurement File

* Signals

N

|lllllllllllll==ll OO0O0O00O000gecr
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Painel principal de controle da coleta dos dados de tensdo do amplificador Lock-in
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100 0000000000000 000000000
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